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8—BITOWY REJESTR/BUFOR 
SZYNY DANYCH UCY 74S4S2/483

Monolityczny cyfrowy układ scalony TT1-S pełniący funkcję uni­
wersalnego 8-bitowego rejestru,bufora, szyny danych, dla 8-i 16- 
bitowych systemów mikroprocesorowych przeznaczony jest do pra­
cy w elektronicznym, sprzęcie profesjonalnym*
Układ UCY 74S482/483 składa się z 8 przerzutników D /typu 
zatrzask/ z trój stanowymi buforami wyjściowymi /rys.2/. Dwa 
sygnały kontrolne STB i OB poprzez zespół bramek sterują'za­
pisem oraz wyprowadzeniem danych z układu* Dane.wejściowe są 
wprowadzane do przerzutników, gdy wejście STB jest w stanie 
aktywnym /wysokim /. Dane wejściowe są zapamiętywane w prze— 
rzutnikach, gdy wejście STB przechodzi do stanu niskiego. Wej­
ście kontrolne OE /aktywny stan niski/ służy do aktywizacji 
buforów wyjściowych.
W zależności od konfiguracji sygnałów sterujących możliwe są 
trzy rodzaje pracy układu:
a/ transmisja danych z we.jścia na wyjście /układ przezro­

czysty/, wejście STB i OE w stanie aktywnym STB = 1 i
OE = 0,

b/ pamiętanie danych STB = 0 i OE = 0.
c/ stan wysokiej impedancji OE = 1
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W wersji UCY 74S482 uli ład przesyła informacje wprost, natomiast 
w wersji UCY 74S483 w sposób zanegowany. W układzie UCY 745482/ 
/483 zastosowano oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne buforów 
wyjściowych eliminujące zakłócenia impulsowe /^1itching/jpoja­
wiające się w trakcie przechodzenia ze stanu wysokiej impedan- 
cji do stanu niskiego i na odwrót. Zwiększa to niezawodność 
finalnych systemów cyfrowych.
Rozkład wyprowadzeń oraz schemat logiczny układu jak na rys,
1 i 2.
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Rys, 1 Rozkład i nazwy wyprowadzeń



UCY 74S482 UCY 74S483

Rys.2. Schemat logiczny

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napięcie zasilania UCC Y -0,5 r + 7
Napięcie wejściowe Y -1 T + 5,5
Temperatura otoczenia 
w czasie pracy ^amb °C 0 +70
Temperatura przechowy­
wania *stg °C -55 f +125
Rezystancja termiczna 
złącze-otoczenie ^thj-a K / V/

A
100 ■

Temperatura złącza T . °c 150
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Rys„3. Rysunek obudowy 
Wymiary obudowy

Symbol wymiaru Wymiary <-11 
!-

ri Kąt [stopniejmin, nom» max,
A - - 5,1 -

A 1 0,51 — - —
b 0,38 0,59 -
c o >» rv> O - 0,36 -
D - ~ i  - 25,40
o - 2,54 - -
e1 - 7,62 - -
j . 2,54 - 4,50 —
h e - 8,30
r:J ~ — 0 + 1 5
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE 
/«CC - 5 V i 5 - O T 70°c/

Wartoś 6 WarunkiNazwa parametru Symbol J edn. min. max, pomiaru
1 2 3 4 5 6

Prąd wejściowy w 
stanie niskim -1!! - 200 UCC = 5,25 V U j = 0,45 Y wszystkie 

we jścia
Prąd wejściowy 
w stanie wysokim. pL — 50 Upp = 5,25 V Uj = 5,25 Y 

wszystkie 
wejścia

Ujemne napięcie 
wejjściowe -°IL V - 1 ?CC =4,75 Y I .= -5- mA 

wszystkie wejścia '
Napięcie wejściowe 

stanie niskim DII V • - Oj 8 Uco = 5 V 
wszystkie 
wejścia

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim

Y 2 - Ucc = 5 Y
wszystkie 
we. jścia

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim tjol Y — 0,5 ?ac - . y i vI = 32 mA

wszystkie
wyjścia

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim U0H Y 2,4 - UGG - 4,75 Y 

I = -5 miwszystkie
wyjścia

Prąd wyjściowy w 
stanie- wysokiej T 50

Uqc = 5,25 Y wszystkie wyj. 
U0 = 5,25 Y

impedancji OF . M _ -50 U = 0,45 Y
x)Prąd zasilania ICC mA - 160 UCG = 5,25 Y
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c.d*

1 2 5 4 5 6

Opóźnienie sygnałów 
wyjściowych względem 
wejściowych 
UCY 74S4S2 ns 35 O
UCY 74S483 H yoy ns - 25 rys;4

Opóźnienie sygnałów 
wyjściowych względem 
sygnału STB 
UCY 74S482
UCY 74S483 'bSHOV

ns
ns

c. 55
45

'

Opóźnienie przy wcho­
dzeniu w, stan wyso­
kiej impedancji ^EHOZ ns 0m 25

Opóźnienie przy wy­
chodzeniu. ze stanu 
wysokiej impedancji ^ELOY ns 10 50

Opóźnienie sygnału. 
STB względem sygna- 
łów wejśćiowych tIYSL ns 0 - '

Czas trzymania syg­
nał ów w e j ś ci owy ch 
względem STB tSI,IX ns 25 -

Czas trwania stanu 
wysokiego na wejściu 
STB ^SHSL ns 15 -

x)
Warunki pomiaru prądu zasilania T̂CC*
UCY 74S432 DIO - BI7 = 0 .

STB = 1., ÓE = 0
UCY 74S483 DIO DI 7 = 1:

# ~ ' ' - i

STB = 1, OE = 0
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a)
2,14 V

b)
1.5 V

c)
1.5 V

52,7il 33H ison

WY WY

300 pF

WY

3 0 0  p F 3 00  pF

Rys.4. Obciążenia wyjść przy pomiarze parametrów dynamicznych: 
) obciążenie wyjść przy pomiarze czasów tll/G*/ , tSHOY* tlYSL, 
'TTYi tsnSL» b) obciążenie wyjść przy pomiarze czasów^tSIOZ dla stanu niskiego na wyjściu, c) obciążenie wy;isc przy
-o miar ze czasów t'BHOZ i t'EIOY dla stanu wysokiego na wjj jscłu

Rys. 5. Zależności.czasowe w układzie
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Rys;6; Zastosowanie układu UCY 74S.4C2 w ,minimalnym zespolejednostki centralnej G086
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